


- - Форма 
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акад.часов
Курс 1
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Курс 2
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Индекс Наименование Зачет с 
оц. КР Факт По 

плану Ауд. з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр

Блок 1.Дисциплины (модули)
Обязательная часть

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности магистра 1234 6 216 60 1 2 2 2 1 2 2 2

Б1.О.02
Прикладные задачи математического 
моделирования (Методы математического 
моделирования)

1 3 108 54 3 2 2 2

Б1.О.03 Физические основы нанотехнологий 
(Фундаментальные основы нанотехнологий) 1 3 108 54 3 3 3

Б1.О.04
Современная философия и методология науки 
(История и методология науки и техники в 
области нанотехнологий)

1 2 72 36 2 2 2

Б1.О.05
Управление инновационными 
высокотехнологичными проектами 
(Организация и планирование научных 
исследований)

2 3 108 32 3 2 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б1.В.01
Квантовая механика в наносистемах (Физика 
конденсированных состояний веществ 
наносистем)

1 4 144 54 4 3 3

Б1.В.02 Введение в МЭМС и НЭМС (Биохимические 
основы нанотехнологии) 2 3 108 40 3 3 2

Б1.В.03 Аддитивные технологии (Основы создания 
полифункциональных материалов) 4 3 108 42 3 4 3

Б1.В.04 Актуальные проблемы современной 
нанотехнологии 3 2 72 21 2 1 2

Б1.В.05
Материаловедение и нанотехнологии 
(Биохимические и фармацевтические 
технологии)

3 4 144 42 4 3 3

Б1.В.06
Физико-химические основы 
высокомолекулярных соединений  (Физико-
химия высокомолекулярных соединений)

12 3 108 34 1 1 1 2 1 1

Б1.В.07 Функциональные наноматериалы в 
космической технике 2 3 108 40 3 3 2

Б1.В.08
Математическое моделирование и 
проектирование наноматериалов, 
наноустройств и наносистем (Методы 
исследования характеристик наноструктур)

2 2 3 108 40 3 2 3

Б1.В.09
Управление качеством в технических системах 
(Компьютерные технологии в технических 
системах)

3 3 108 28 3 2 2

Б1.В.10 Педагогика высшей школы 6 3 108 16 3 1 1

Б1.В.11 Психология управления 6 3 108 16 3 1 1

Б1.В.12 История и философия науки 5 3 108 15 3 1 2

Б1.В.13 Cтроение и химические свойства наночастиц 56 5 180 52 2 2 2 3 2 2

Б1.В.14 Синтез композиционных материалов методом 
электроспиннинга 56 5 180 52 2 2 2 3 2 2

Б1.В.15 Углеродные наноструктурированные 
материалы на основе растительного сырья 56 5 180 52 2 2 2 3 2 2

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 2 72 28 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.01
Практикум применения данных дистанционного 
зондирования Земли в интересах различных 
отраслей промышленности (на русс.яз.) 

3 2 72 28 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.02
Практикум применения данных дистанционного 
зондирования Земли в интересах различных 
отраслей промышленности (на англ.яз.)

3 2 72 28 2 2 2

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 4 4 144 36 4 4 2

Б1.В.ДВ.02.01

Технология изготовления устройств нано-, 
микро- и оптоэлектроники и нано- и 
микросистемной техники (Экспериментальные 
методы исследования наноматериалов и 
наноструктур)

4 4 144 36 4 4 2

Б1.В.ДВ.02.02
Технологии производства микро- и 
наноэлектронных схем (Экспериментальные 
методы исследования наноматериалов и 
наноструктур)

4 4 144 36 4 4 2
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 4 3 108 24 3 2 2

Б1.В.ДВ.03.01 Создание инновационного продукта 4 3 108 24 3 2 2

Б1.В.ДВ.03.02 Прогнозирование и планирование 
промышленного производства 4 3 108 24 3 2 2

Блок 2.Практика
Обязательная часть

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика (Учебно-
исследовательская практика) 3 3 108 3

Б2.О.02(У)
Научно-исследовательская работа (проводится 
для получения первичных навыков научно-
исследовательской работы)

4 3 108 3

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 5 3 108 3

Б2.О.04(П) Научно-исследовательская практика 57 9 324 3 6

Б2.О.05(П)
Научно-исследовательская работа (Научная 
стажировка; публикация в научном журнале / 
материалах научно-практической 
конференции)

7 3 108 3

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика (Выполнение 
магистерской диссертации) 78 12 432 6 6

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

Б3.01 Подготовка и сдача государственного экзамена 8 3 108 3

Б3.02

Оформление, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы 
(Оформление и защита магистерской 
диссертации)

8 6 216 6

Итого з.е./Акад.часов (без факультативов)
Недельная нагрузка в семестрах (акад.час/нед)

Конт. работа  (акад.час/нед)
з.е. на курсах (без факультативов)

120 4320 868 14
50
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16
58.5
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15
54
19

15
54
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15
54
15
60

15
54
16

15 15
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